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1) Considere o circuito da figura. O transistor NMOS tem VT=1V e µnCoxW/L=1 
mA/V2. Assume 1/λ=VA=100V. 
 

a) Encontre valores para gm e rd no 
ponto de polarização 
b) Qual é a maior variação possivel 
para a amplitude do sinal na saida do 
circuito vout?  
c) Encontre valores para o ganho em 
tensão vout/vin, para a resistência de 
entrada Rin, e para a resistência de 
saída Rout. 

 
 
2) Considere o circuito da figura. O transistor NMOS tem VT=1V e µnCoxW/L=0.4 
mA/V2. Assume 1/λ=VA=40V. 

 

a) Encontre valores para RS e RD de 
forma que a corrente no dreno 
ID=0.1mA. O valore de RD é o maior 
possivel enquanto que a amplitude do 
sinal no dreno é ±1V sem que o transistor 
saia da zona de saturação 
b) Encontre valores para gm e rd no ponto 
de polarização 
c) Calcule o ganho em tensão vout/vin, a 
resistência de entrada Rin, e a resistência 
de saída Rout. 

 
 
 
 


